Hodnotiaca sprava
pracovnej skupiny AK

vo veci posudenia spdsobilosti vysokej Skoly uskutociiovat’ Studijny program

podl'a § 82 ods. 2 pism. a)

Cislo ziadosti: 522/2017- AK

Ziadajuca vysoka $kola (aj praco- | STU Bratislava, FEI

visko, kde sa SP bude uskutoc#io-

vat):
Predseda pracovnej skupiny: Vladimir Necas
Pracovna skupina (ndzov): OV 15 Elektrotechnika a elektroenergetika

V ziadosti sa poZaduje posudenie sposobilosti uskuto¢iovat’ Studijny program:

. & éiSlO a nazov §O v Standardnd Jazyk N
Nazov SP (v silade s0 S30) Stupenl | FOrma | jisia sidia uskuto&hovania Akademicky titul
elektror!ika 5.2.13 Elektronika 5 dennd | 2 roky 1.slovensky Ing
a fotonika ' 2. anglicky '

Posudenie Ziadosti:

Al

Splnené.

Naj

vyznamnejsie publikované vedecké prace alebo umelecké prace v prisluSsnom studijnom odbore s uvedenim kategorie vystupu.

Maximalne pit’ vystupov.

1.

Donoval, Daniel - Vrbicky, Andrej - Chvala, Ales - Berio, Peter: 2/3-D Process and Device Simulation.

In: Transistor Level Modeling for Analog/RF IC Design. - Dordrecht : Springer Verlag, 2006. - ISBN 10 1-
4020-4555-7. - S. 1-27

Kategoria A, bibliograficka kategorizacia ABC, Kapitoly vo vedeckych monografiach vydanych

V zahranic¢nych vydavatel'stvach

Srndnek, Rudolf - lrmer, G. - Geurts, J. - Kovad, Jaroslav - Donoval, Daniel - Peternai, Lorant: New Met-
hod for Depth Doping Profiling of Semiconductor Nanostructures Using Micro-Raman Spectroscopy on
Bevelled Samples.

In: New Research on Thin Solid Films. - : Nova Science Publishers, Inc., 2007. - ISBN 1-60021-454-1. -
S. 169-210

Kategoria A, bibliograficka kategorizacia ABC, Kapitoly vo vedeckych monografidach vydanych

V zahranicnych vydavatelstvach

Donoval, Daniel - Barus, Miroslav - Zdimal, Milan: Analysis of IV Measurements on PtSi-Si Schottky
Structures in a Wide Temperature-Range. In: Solid-State Electronics. - ISSN 0038-1101. - Vol. 34 (1991),
s. 1365-1383

89 citacii podla WoS

Kategoria A, bibliograficka kategorizacia ADC, Vedecké prace v zahranicnych karentovanych casopisoch

Hotovy, I, Rehdcek, V., Siciliano, P., Capone, S. and Spiess, L.: Sensing characteristics of NiO thin films
as NO2 gas sensor. Thin Solid Films 418 (2002), 9-15.

143 citacii podla WoS

Kategoria A, bibliograficka kategorizacia ADC, Vedecké prace v zahranicnych karentovanych casopisoch

Hotovy, Ivan - Huran, Jozef - Spiess, Lothar - Rehacek, Viastimil - Hascik, S'tefan: Preparation of Nickel
Oxide Thin Films for Gas Sensors Applications. In: Sensors and Actuators B: Chemical. - ISSN 0925-4005.
- Vol. B57 (1999), s. 147-152

115 citdcii podla WoS

Kategoria A, bibliograficka kategorizacia ADC, Vedecké prace v zahranicnych karentovanych casopisoch

Naj

vyznamnejSie publikované vedecké prace alebo umelecké prace za poslednych Sest’ rokov v prislusnom Studijnom odbore

S uvedenim kategorie vystupu. Maximéalne pit’ vystupov.

1.

Rehacek, Viastimil - Hotovy, Ivan: Mercury and Bismuth Film Microelectrodes in Determination of Trace
Heavy Metals by Anodic Stripping Voltammetry. In: Heavy Metal Pollution. - New York : Nova Science
Publishers, Inc., 2009. - ISBN 978-1-60456-899-8. - S. 327-353

Kategoria A, bibliograficka kategorizacia ABC, Kapitoly vo vedeckych monografiach vydanych

V zahranicnych vydavatel'stvich




2. | Kovdé, Jaroslav - Uherek, Frantisek - Donoval, Daniel - Kovdc, Jaroslav - Satka, Alexander: Optoelectro-
nics. In: More than Moore : Creating High Value Micro/Nanoelectronics Systems. - New York : Springer
Verlag, 2009. - ISBN 978-0-387-75592-2. - S. 203-238

Kategoria A, bibliograficka kategorizacia ABC, Kapitoly vo vedeckych monografiach vydanych

V zahranic¢nych vydavatel'stvach

3. | Donoval, Daniel - Chvdla, Ales - Sramaty, Roman - Kovaé, Jaroslav - Carlin, J.F. - Grandjean, N. - Pozzo-
vivo, G. - Kuzmik, J. - Pogany, A. - Strasser, G. - Kordos, Peter: Current Transport and Barrier Height
Evaluation in Ni/InAIN/GaN Schottky Diodes. In: Applied Physics Letters. - ISSN 0003-6951. - Vol. 96, Iss.
18 (2010), art. no. 223501

15 citdcii podla WoS

Kategoria A, bibliograficka kategorizdacia ADC, Vedecké prace v zahrani¢nych karentovanych casopisoch

4. | Kadlecikovd, Magdaléna - Breza, Juraj - Jesendk, Karol - Pastorkovad, Katarina - Luptdkova, Viera - Kol-
macka, Michal - Vojackova, Anna - Michalka, Miroslav - Vivra, Ivan - Krizanova, Zuzana: The Growth of
Carbon Nanotubes on Montmorillonite and Zeolite (Clinoptilolite). In: Applied Surface Science. - ISSN
0169-4332. - Vol. 254 (2008), s. 5073-4079

27 citacii podla WoS

Kategoria A, bibliograficka kategorizacia ADC, Vedecke prace v zahrani¢nych karentovanych casopisoch

5. | Kuzma, Anton — Weis , Martin — Flickyngerova, Sona — Jakabovic, Jan — Satka, Alexander — Dobrocka,
Edmund — Chlpik, Juraj — Cirak, Julius — Donoval, Martin — Telek, Peter — Uherek, Frantisek — Donoval,
Daniel: Influence of surface oxidation on plasmon resonance in monolayer of gold and silver nanopartic-
les. In: Journal of Applied Physics. ISSN 0021-8979 — Vol. 112 (2012), s. 103531/1 — 103531/5.

30 citacii podla WoS

Kategoria A, bibliograficka kategorizacia ADC, Vedecké prace v zahrani¢nych karentovanych casopisoch

Splnené.

Vyucba predmetov Studijného programu sa uskutociiuje v ucebniach FEI STU na Ilkovicovej 3 v Bratislave. Okrem
fakultnych prednaskovych poslucharni a ucebni na vyucbu vseobecnych predmetov mimo laboratorii, sa vyucba
uskutocituje v Specializovanych laboratoridch fakulty, Ustavu elektroniky a fotoniky a dalsich iistavov fakulty.
UEF FEI STU na zabezpecenie pedagogického procesu ma 28 laboratérii na pedagogické a na vyskumné pouzitie

A2 26 laboratorii. Okrem toho ma priestory na zabezpecenie funkcie pocitacovej siete, priestory pre mechanicku
a elektronicku dielnu. Laboratoria UEF su Specializované na vyucbu skupin predmetov teorie obvodov, spracova-
nia signalov, televiznej techniky, zvukovej techniky, signdlovych procesorov, biomedicinskej techniky, systémy ra-
diokomunikacnych systémov, mikrovinnej techniky a antén, integrovanych obvodov a polovodicovych Struktur,
optickych merani, zabezpecovacej techniky, senzorovych systémov, optoelektroniky, atd.
Splnené.
Minimalna podmienka pésobenia, udrzovania kvality a preukazatelného rozvijania:
Minimalna podmienka personalneho zabezpedenia $tudijného programu
Prvy profesor alebo docent
Priezvisko a meno Donoval Daniel | Tituly | prof. Ing. DrSc.
Studijny odbor (funkcia) Elektronika (profesor)
Studijny odbor (titul profe- Elektronika Rok udelenia | 1996
sor
gtu)dijn)'l odbor (titul docent) Elektronika Rok udelenia | 1986
Velkost’ pracovného uvizku 100%
Posobenie v tejto pozicii v d’alSich Studijnych programoch 1. stuperi — Elektronika —
A3 16598/104612
3. stupen — Elektronika a fotonika —
104401/104402/104403/104404

Druhy profesor alebo docent

Priezvisko a meno Stopjakova Viera | Tituly | prof. Ing. PhD.

Studijny odbor (funkcia) Elektronika (profesor)

Studijny odbor (titul profe- Elektronika Rok udelenia | 2009

sor’

§tu)dijny' odbor (titul docent) | Elektronika Rok udelenia | 2003

Velkost’ pracovného uvizku 100%

Posobenie v tejto pozicii v d’alSich Studijnych programoch 1. stuperi — Elektronika —
16598/104612




3. stupen — Elektronika a fotonika —
104401/104402/104403/104404

Treti profesor alebo docent

Priezvisko a meno Uherek Frantisek | Tituly | prof. Ing. PhD.

Studijny odbor (funkcia) Elektronika (profesor)

Studijny odbor (titul profe- Elektronika Rok udelenia | 2003

sor’

étu)dijny odbor (titul docent) Elektronika Rok udelenia | 1994

Velkost’ pracovného tvizku 100%

Pdsobenie v tejto pozicii v d’alSich Studijnych programoch 1. stuperi — Elektronika —
16598/104612
3. stuperi — Elektronika a fotonika —
104401/104402/104403/104404

Splnené.

Splnené.

Clenmi skisobnej komisie pre Statne skusky v 2.stupni Stidia moézu byt vysokoskolski ucitelia na funkcnom mieste
profesora, docenta a dalsi odbornici schvaleni prislusnou vedeckou radou. Najmenej dvaja clenovia skusobnej
komisie pre Statne skusky siu vysokoskolski ucitelia pésobiaci vo funkcidach profesor alebo docent.

Dalsim odbornikom prizndva pravo skisat na Statnej skuske vedeckd rada fakulty. Skisobna komisia na vykonanie
Statnych skusok ma okrem predsedu komisie najmenej dalsich troch clenov. Zlozenie skusobnych komisii na vyko-
nanie Statnych skusok urcuje dekan fakulty.

11.28 Informacie o garantovi §tudijného programu

Priezvisko a meno Donoval Daniel Tituly | prof. Ing. DrSc.
Rok narodenia 1953

Studijny odbor (funkcia) Elektronika (profesor)

Studijny odbor (titul profe- Elektronika Rok udelenia 1996

sor

gtu)dijny odbor (titul docent) Elektronika Rok udelenia | 1986

Velkost’ pracovného uvizku 100%

Garantuje $tudijny program na inej vysokej $kole nie
Pracuje pre inu vysoku $kolu v pozicii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vediiceho zamestnanca vysokej nie
Skoly alebo vediiceho zamestnanca fakulty alebo vykonava obdobnii priacu pre vysoku $kolu v zahraniéi

Prehlad vystupov

Celkovo Za poslednych Sest’ rokov
Pocet vystupov evidovanych vo Web of 106 76
Science alebo Scopus
Pocet vystupov kategorie A 61 33
Pocet vystupov kategorie B 47 40
Pocet citacii Web of Science alebo Sco-
pus, v umeleckych $tudijnych odboroch 473 241
pocet ohlasov v kategérii A
Pocet projektov ziskanych na financova- 28 13
nie vyskumu, tvorby
Pocet pozvanych prednasok na medzina-
rodnej/narodnej urovni 16/1 2/1

Najvyznamnejsie doteraz publikované vedecké prace, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela/vykony (maximalne
pit)

DONOVAL, D., VRBICKY, A., CHVALA, A., and BENO, P., 2/3D Process and Device Simulation — an
effective tool for better understanding of internal behaviour of semiconductor structure, In: Transistor Le-
vel Modeling for Analog/RF IC Design, Editors: W. Grabinski, B. Nauwelaers, and D. Schreurs, Springer
2006, Dordrecht, pp. 1 —27, ISBN: 1402045557;978-1402045554, kapitoly vo vedeckych monografidch
vydané v zahranicnych vydavatelstviach

DONOVAL, D., BARUS, M. and ZDIMAL, M., Analysis of IV Measurements on PtSi-Si Schottky Structures
in a Wide Temperature Range, Solid St. Electron., Vol. 34, pp. 1365-1373, 1991. spolu 94 citdcii)

ISSN: 00381101, 75 citdcii v databdze Scopus

CHVALA, A., CRISTALDI, D., DONOVAL, D., GRECO, G., MAREK, J., MOLNAR, M., PRIBYTNY, P., RAC]
A., VINCI, G., Discrete power devices and power modules, In: Smart systems integration and simulation. Ber
Springer International Publishing, 2016, S. 91-143. ISBN 978-3-319-27390-7. Kapitoly vo vedeckych monog




fidach vydané v zahraniénych vydavatel’stvach
DONOVAL, D., DROBNY, V. and LUZA, M., A Contribution to the Analysis of the I-V Characteristics of

4 Schottky Structures, Solid State Electron., Vol. 42, pp. 235-241, 1998 (spolu 24 cit), ISSN: 00381101,
23 citdcii v databdze SCOpUS
5 P KORDOS, P KUDELA, D GREGUSOVA AND D DONOVAL, The effect of passivation on the performance

AlGaN/GaN heterostructure field-effect transistors, Semicond. Sci. Technol. 21 (2006) 1592-1596. (11 cit),
ISSN: 02681242, 11 citdcii v databdze Scopus

NajvyznamnejSie publikované vedecké price verejne realizované alebo prezentované umelecké diela/vykony za poslednych Sest’
rokov (maximalne pit’ vystupov)

P. KORDOS, D.DONOVAL, M.FLOROVIC, J.KOVAC, and D. GREGUSOVA, Investigation of trap effects

1 | in AlGaN/GaN field-effect transistors by temperature dependent threshold voltage analysis, Appl. Phys.

Lett. 92, 152113 (2008); DOI:10.1063/1.2911727 (19 cit), ISSN: 00036951, 15 citdcii v databdze Sco-
pus

CHVALA, A., CRISTALDI, D., DONOVAL, D., GRECO, G., MAREK, J., MOLNAR, M., PRIBYTNY, P.,

2 | RACITI, A., VINCI, G., Discrete power devices and power modules, In: Smart systems integration and
simulation. Berlin: Springer International Publishing, 2016, S. 91-143. ISBN 978-3-319-27390-7. Kapitoly
vo vedeckych monografiach vydané v zahranicnych vydavatel’stvdch

D. DONOVAL, A. CHVALA, R. SRAMATY, J. KOVAC, J.-F. CARLIN, N. GRANDJEAN, G. POZZOVIVO, J.
3 | KUZMIK, D. POGANY, G. STRASSER, AND P. KORDOS, Current transport and barrier height evaluation i|
Ni/InAIN/GaN Schottky diodes, APPLIED PHYSICS LETTERS 96, 223501, 2010, (14 citdcii), ISSN:
00036951, 11 citacii v databdze Scopus

D. DONOVAL, A. CHVALA, R. SRAMATY, J. KOVAC, E. MORVAN, CH. DUA, M. A. DIFORTE-

4 | POISSON, and P. KORDOS, Transport properties and barrier height evaluation in Ni/InAIN/GaN Schottky
diodes, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 109, 063711 (2011), (9 citdcii), ISSN: 00218979, 3 citdcie

V databdze Scopus

P. KORDOS, J. SKRINIAROVA, A. CHVALA, M. FLOROVIC, J. KOVAC, and D. DONOVAL, Electrical an
5 | Optical Characterization of Ni/Al0.3Ga0.7N/GaN Schottky Barrier Diodes, Journal of ELECTRONIC
MATERIALS, Vol. 41, No. 11, 2012, DOI: 10.1007/s11664-012-2184-5 , (3 citdcie), ISSN: 03615235, 3 cit(
_| Vdatabdze Scopus

Ucast’ na rieSeni (vedeni) najvyznamnejsich vedeckych/umeleckych projektov za poslednych Sest’ rokov (maximalne pit’)

1 | DONOVAL, D., ,,Flexibilna FE/BE senzorova pilotna linka pre suciastky typu Internet pre vsetko *“, ENIAC
¢. 692480/2015-2 (1oSense), 2016 — 2019, 310 tis EUR, zodp. riesitel’

2 | DONOVAL, D., et. al., Kompetencné centrum inteligentnych technologii pre elektronizdciu a informatizdaciu
systemov a sluzieb INTELINSYS, schvaleny projekt ASFEU na roky 2011 — 2014 , zodp. riesitel’

3 | DONOVAL, D., et. Al., Modely, riesenia, metddy a prostriedky pre energeticky uisporny navrh (END), pro-
Jjekt ENIAC JU ¢. 120214 /2010, 2010 — 2013, zodp. riesitel’

4 | DONOVAL D., SMArt systems Co-design (SMAC), Project FP7-1CT-2011-7, dislo projektu 288827,
01/10/2011 — 30/09/2014, 194 tis EUR, zodp. riesitel

DONOVAL, D., “Energeticky efektivne konvertory na baze GaN vykonovych suciastok*, cast projektu

> ., Modelovanie a charakterizacia elektrofyzikalnych viastnosti vykonovych prvkov na baze GaN “,ENIAC ¢.
324280/2012 (E2COGaN), 2013 — 2016, 300 tis EUR, zodp. Riesitel’
Splnené.
Splnené.
Struktira §tudijného programu z pohPadu kreditov
Celkovy pocet kreditov potrebnych na riadne skoncenie Stidia 120
Bl Podet kreditov za povinné predmety, ktory je potrebné ziskat’ na riadne skon¢enie Stidia | Spolu 54 Jadro 48
Pocet kreditov za povinne voliteI'né predmety | Minimum 60 Maximum 66 Jadro 60
Celkovy pocet kreditov za jadro Studijného odboru 108 90 %
|
Splnené.
Studijny program 2. stupiia sa zameriava na ziskanie teoretickych a praktickych poznatkov zaloZenych na sicasnom
stave vedy. Navrhovany Studijny program sa zameriava na pripravu absolventov na uplatnenie v praxi, ale aj na
pokracovanie vo vysokoskolskom Studiu tretieho stupna. Realizacia Studijného programu predpoklada iniciativny
B2 | a tvorivy pristup Studentov k Stidiu.

Struktiira ziskanych znalosti Studentov v jednotlivych semestroch je zrejmd z odporiicaného Studijného planu.

Do Studijného programu nie je zaradend prevadzkova prax. Praktické zrucnosti ziskavaji Studenti na laborator-
nych cviceniach, pri rieSeni projektov, pri riesent individualnych zadani, pri samostatnej tvorivej prdci, pri riesent
uloh zaverecnej prace.



http://www.iop.org/EJ/S/3/670/3tttfwtG30tjCgAu9OYz5A/search_author?query2=P%20Kordo%26scaron%3b&searchfield2=authors&journaltype=all&datetype=all&highlight=on&sort=date_cover&submit=1
http://www.iop.org/EJ/S/3/670/3tttfwtG30tjCgAu9OYz5A/search_author?query2=P%20K%fadela&searchfield2=authors&journaltype=all&datetype=all&highlight=on&sort=date_cover&submit=1
http://www.iop.org/EJ/S/3/670/3tttfwtG30tjCgAu9OYz5A/search_author?query2=D%20Gregu%26scaron%3bov%e1&searchfield2=authors&journaltype=all&datetype=all&highlight=on&sort=date_cover&submit=1
http://www.iop.org/EJ/S/3/670/3tttfwtG30tjCgAu9OYz5A/search_author?query2=D%20Donoval&searchfield2=authors&journaltype=all&datetype=all&highlight=on&sort=date_cover&submit=1
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Kordos%2C+P.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Donoval%2C+D.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=FloroviC%2C+M.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=KovaC%2C+J.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Gregusova%2C+D.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true

B3

Splnené.
Navrhovany Studijny program je 2 rocny, co postacuje na pripravu absolventov pre uplatnenie v praxi, pripadne na
dalsie Studium v 3. stupni.

B4

Nejde o taky pripad.

B5

Splnené.
Pocet kreditov za zavereénu pracu, vratane obhajoby | 12

Ciele a organizicia zivereénej prace vratane obhajoby

Cielom zaverecnej prdce je rozvinut tvorivi cinnost Studentov, schopnost integrdcie ziskanych vedomosti
a zrucnosti, schopnost samostatne vyhladat' nové zdroje informacii, schopnost analyzy zadani a navrhu rieseni,
schopnost kritického zhodnotenia alternativ riesenia, zrucnost spracovania dokumentdcie, atd.

Veduci diplomovej prdace hodnoti: schopnost samostatne a tvorivo riesit problémy, organizdciu prace, dodrza-
nie casoveého harmonogramu, samostatnost’ pristupu k rieSeniu ulohy, pracu s literaturou a informacnymi
zdrojmi v elektronickej forme, kvalitu prace pri realizdcii diplomovej prdce, aktivitu a iniciativu pri rieSeni iiloh
zadania, uroven zvladnutia technickych a programovych prostriedkov, vyuzitie znalosti mimo okruhu predmetov
zo Studijného odboru, splnenie cielov zadania.

Oponent diplomovej prace hodnoti: analyzu stavu problematiky rieSenej v diplomovej praci, vyuzitie literarnych
zdrojov, formulaciu postupu rieSenia uloh zadania, efektivnost’ pouZzitych metdd a postupov, navrh, rieSenie

a realizaciu uloh zadania, overenie rieSenia, dosiahnuté vysledky, prinos rieSenia, ich povodnost’, kvalitu kapito-
ly o hodnoteni dosiahnutych vysledkov diplomantom, celkové zhodnotenie vyznamu a vyuzitia vysledkov dip-
lomovej prace, formalnu Groven diplomovej prace, technicka a programovi dokumentéciu diplomove;j prace.

B6

Splnené
Nazov $tudijného programu obsahuje spojenie ,inZinierstvo, inZiniersky* nie

Udelovany akademicky titul je inZinier (v skratke Ing.) alebo inZinier architekt (v skratke Ing. arch.) ano

Pocet kreditov za projektovua pracu — celkovo 66

- Zaverefna praca 12 - Prica na projektoch v ramci ostatnych predmetov 54

- Odborna prax 0

Podiel kreditov, ktoré sa ziskavaji za pracu na projektoch, na celkovom pocte kreditov potrebnych na 55 %
riadne skoncenie Stiudia

B7

Nejde o taky pripad

B8

Splnené.

Prijimanie na studium sa riadi vnutornym predpisom STU ¢. 5/2013 Pravidla a podmienky prijimania na Studium
Studijnych programov prvého, druhého a tretieho stupna na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave zo dna
25.6.2013
(http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/Pravidla_a_podmienky  prijima-
nia_na_STU.pdf).

Okrem toho si FEI zarovern urcuje na prijatie na Studium jednotlivych Studijnych programov dalsie podmienky s
cielom zabezpecit, aby sa na Studium dostali uchdadzaci s potrebnymi schopnostami a predpokladmi.

B9

Splnené.

Univerzita ma viastny vnutorny systém zabezpecenia kvality (vautorny predpis 3/2014 — Vnutorny systém kvality na
STU v Bratislave).

STU bol udeleny Europskou komisiou, konkrétne Generalnym riaditel'stvom pre vzdelavanie a kulturu ECTS Label,
ktory potvrdzuje, Ze kreditovy systém $tidia na STU spliia prisne eurdpske standardy a vzdeldvanie je plne porov-
natelné so zahranicim. ECTS Label je prestiznym potvrdenim, Ze vietky Studijne programy poskytované na Sloven-
skej technickej univerzite, vSetky skusky a kredity, ktoré Studenti ziskavaju, sii v sulade s europskym kreditovym
systémom a su tak uznavané aj v zahranici.

B10

Nejde o taky pripad.

B11

Splnené.

V inzinierskom Studijnom programe Elektronika a fotonika si absolventi prehlbia teoretické vedomosti a praktické
poznatky o elektronickych systémoch na generovanie, spracovanie, prenos a uchovanie informdcii a riadiacich
signalov v roznych aplikaciach. Absolvent Specializacie Mikroelektronika a fotonika bude schopny navrhovat,
analyzovat, diagnostikovat’ a prevadzkovat rozne elektronické systémy, zalozené na modernych mikro- anano-
elektronickych technolégiach. Pozornost v tejto Specializdcii orientdcii je venovand rozvoju a integrdcii optoelek-
troniky, fotoniky a senzoriky s metédami cislicového spracovania signdlov. Absolvent Specializdcie Elektronické
systemy ma hlboké znalosti z modernych analogovych a cislicovych metéd spracovania a prenosu zvukovych
a obrazovych signdlov vratane signdlov biomedicinskych. Intenzivne zapojenie posluchdcov do rieSenia ciastkovych
problémov vyskumnych uloh v ramci individudlnych foriem vychovy umozZiuje absolventom ziskat skisenosti
Z timovej prace, navrhu a vyhodnotenia experimentu, ako aj prezentacie a komunikdcie ziskanych vysledkov.




Zavery:

Celkové zhodnotenie plnenia kritérii | Na zdklade komplexného posudenia plnenia kritérii

vratane odovodnenia

vysoka skola splita v case akrediticie kritérid uplatiiované
pri posudzovani spésobilosti a utvara_ dostacujuce predpokla-
dy na udrzanie sposobilosti do najblizSej komplexnej akredi-
tdcie.

Navrh odporac¢ania ministerstvu: Vysokd skola je spésobila uskutociiovat uvedeny studijny

program opraviujuci ju udelit jej absolventom akademicky
titul Ing..

Odporucanie vysokej skole:

Zasadnutie pracovnej sku

piny:

Elektronické hlasovanie v
intervale na hlasovanie:

19. 02. 2018 - 22. 02. 2018

Pocet Clenov PS:

Zucastnili sa:

Pri elektronickom hlasovani
uviest’ pocty zicastnenych

15

11

M. Liska, I. Jamnicky, J. Jasenek, M. Kolcun, J. Michalik,
D. Perdukova, J. Sitek, J. Turan, I. Uhlif, J. Vittek, V. Necas

Vysledok hlasovania
za navrh vyjadrenia PS

Za: 11 Proti: 0 Zdrzal sa: 0

Podpis predsedu pracovnej
skupiny:

Vladimir Necas, V.r.




